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Przedmiotem wynalazku jest falowodowa glowica
mieszacza z diodg poéiprzewodnikowsa, zwlaszcza z
dioda Schottky’ego wykonang w obudowie cera-
micznej. Glowica jest wykorzystywana w uktadach
detekujgcych sygnal mikrofalowy, jak na przyklad
w odbiornikach superheterodynowych pracujacych
w pasmie X, a przede wszystkim w dolnym za-
kresie tego pasma. )

Znana jest z opisu patentowego polskiego nr
47044, falowodowa glowica mieszacza z diodg poél-
przewodnikowa, na przyklad ostrzowag lub Schot-
tky’ego wykonang w ceramicznej obudowie, przez-
naczona do pracy w zakresie pasma X, przy czym
dioda umieszczona jest w falowodzie R100 wedlug
PN-66/T-80300. Dioda usytuowana jest w falowodzie
tak, ze jej cze§¢ ceramiczna znajduje sie wewnatrz
falowodu prostopadle do jego szerszych S§cianek,
a wyprowadzania diody w postaci metalowej pod-
stawki i metalowego wtyku umieszczone sg w
gniazdach kontaktowych, znajdujacych si¢ w szer-
szych $§ciankach falowodu, przy czym jedno z tych
wyprowadzen stanowi wyjScie sygnatu posredinie]
czestotliwoéei i jest odizolowane od falowodu oraz
odsprzegnigte dlawikiem péifalowym.

Wykorzystanie falowodowej glowicy mieszecza\ w
zakresie pasma X, gdzie pozostale zespoly mikrofa-
lowe budowane sa na standardzie R84 wymaga
przy polaczeniu znanych glowic o standardzie R100
z falowodem o standardzie R84 stosowania odpo-
wiednich transformator6w impedancji, w celu za-
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pewnienia optymalnego dopasowania glowicy do
zrodla sygnatu. Stosowanie elementdéw transformu-
jacych ogranicza jednakze szeroko$é pasma X oraz
powigksza gabaryty ukladu mikrofalowego.

Zgodnie z wynalazkiem falowodowa glowica mie-
szacza z diodg pélprzewodnikowg umieszczong
wewnatrz falowodu, ktérej wyjscie czestotliwoSci
posredniej jest odsprzegniete od falowodu, cha-
rakteryzuje si¢ tym, Ze posiada przewodzgcy tu-
lejke, wewnatrz ktérej jest osadzone jedno z wy-
prowadzen diody zapewniajgc kontakt galwaniczny
z falowodem, przy czym czolo tulejki jest usytuo-
wane wewnatrz falowodu na glebokoSci mmniejszej
od potowy wysokoéci falowodu, zas§ §rednica zew-
netrzna tulejki jest wieksza od S$rednicy diody
pétprzewodnikowej.

Wedlug wynalazku dobér $rednicy tulejki oraz
glébokoéoi jej osadzenia w falowodzie glowicy za-
pewnia wymagang transformacje impedancji diody
do impedancji charakterystycznej prostokatnego fa-
lowodu o standardzie R84 w szerokim zakresie
czestotliwoci i bez konieczno$ci stosowania do-
datkowych transformatoréw dopasowujgcych.

Przedmiot Wywnalazku jest blizej objasniony w
przykladzie wykonania na rysunku, ktéry przed-
stawia falowodowa glowice mieszacza z dioda
Schottky’ego wykonang w obudowie ceramicznej w
przekroju podluznym. B

Dioda 2 pélprzewodnikowa Schottky’ego posiada
dwa wyprowadzenia 1, przy czym jedno z wypro-
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wadzen osadzone jest w podstawce 3 przewodzacej,
ktéra usytuowana jest w przewodzacej tulejce 4
i doci$nieta do tej tulejki za pomocg wkretu 5.
~Tulejka 4 jest umieszczona w gniezdzie 6 osadzo-
. nym centrycznie w szerszej $ciance 7 falowodu 8
tak, ze czolo tulejki 4 znajduje sie wewngtrz fa-
lowodu 8 na gleboko§ci mniejszej od potowy wy-
soko$ci falowodu, ponadto $rednica zewnetrzna tu-
lejki 4 jest wieksza od $rednicy diody 2 Schot-
tky’ego. Gniazdo 6 przykryte jest kapturem 9 i za-
pewnia kontakt galwaniczny miedzy wyprowadze-
niem 1 diody 2 z podstawka 3 a Sciankg 7 falowo-
du 8. Dioda 2 Schottky’ego oraz tulejka 4 sa u-
mieszczone wewnatrz falowodu wzdtuz osi 10 pro-
stopadtej do szerszych §cianel: 7 falowcdu 8.Drugie
z wyprowadzen 1 diody 2 usytuowane jest w 1a-
cz6wce 11 i jest odizolowane od $cianek 7 falowo-
du 8 podkladkg izolacyjna 13. WyjScie sygnalu po-
$redniej czestotliwo$ci 12 jest odsprzegniete ty-
powym dlawikiem potfalowym utworzonym z li-
nii koncentrycznych 14 i 15. Eaczéwka 11 jest do-
ciskana do dilawika po6ifalowego za pomocay izola-
cyjnej nakretki 16. Falowdd 8 z jednej strony jest
zaikonczony piytikg 17 cwierajgcg, a z wrugiej duwo-
ny kolnierzem 18 falowodowym.

WyjScie sygnatu poSredniej czestotliwosci 12 z
glowicy mieszacza wedlug wynalazku moze byé
realizowane réwniez w postaci typowego gniazda
koncentrycznego. Wéwczas tgczéwka 11 z wyjSciem
12 jest przewodem S$Srodkowym gniazda koncen-
trycznego, a izolacyjna nakretka 16 zastgpiona jest
przewoczgca nakretka, ktéorej zakonczenie jest
zewnetrzng obudows gniazda, przy czym pomiedzy
ta obucdcwg a lgczéwkag 11 wprowadzana jest pod-
kladka izolacyjna.

Dopasowanie impedancji falowodowej glowicy
wedlug wynalazku jest realizowane poprzez dob6r
zewnetrznej Srednicy i gleboko$§é osadzenia tulejki
4 wewnatrz falowodu 8, ktéra transformuje im-
pedancje diody 2 Schottky’ego, spelniajgcg role

5\
AN

VIS LSS LSS

’

1

10

15

20

25

30

35

40

4

mieszacza w ukladzie mikrofalowym. W ten spo-
sOb zastepcza admitancja w plaszezyZnie osi 10 ma
konduktancje zblizong do konduktancji charaktery-
stycznej falowiodu 8, a susceptancje zblizong do ze-
ra. Odleglo§é zwierajgcej ptytki 17 do osi 10 wyno-
osi 025 dlugosci fali w falowodzie 8 odpowiadaja-
cej $Srodkowej czestotliwo$ci pracy falowodowej
glowicy mieszacza.

Falowodowa glowica mieszacza wedlug wynalaz=
ku znajduje zastosowanie we wszelkich ukladach
detekujgcych sygnat mikrofaicwy w pasinie X, a
glownie w mieszaczach odbiornikéw superheterody-
nowych, pracujgcych w dolnym zakresie tego pas-
ma i wspélpracujgcych z innymi zespolami mikro-
falowymi zbudowanymi na standardzie falowodu
R84.

Ponadto w falowodowe]j glowicy mieszacza wediug
wynalazku moga byé umieszczone dowolne diody
polprzewodnikowe wykonywane w obudowach ce-
ramicznych, przy czym ze wzgledu na lepsze pa-
rametry elektryczne glowicy najkorzystniej jest
stosowaé diody Schottky’ego.

Zastrzezenia patentowe

1. Falowodowa glowica mieszacza z diodg p6t-
przewsdnikowg umieszczong wewnatrz fzlowodu,
ktérej wyijscie czestotliwosci posredniej jest od-
sprzegniete od falowodu, znamienna tym, zZe posia-
da przewodzaca tulejke (4), wewnatrz ktoérej jest
osadzone jedno z wyprowadzen (1) diody (2), przy
czym czolo tulejki (4) jest usytuowane wewnatrz
falowodu (8). ™

2. Falowodowa glowica mieszacza wedlug zastrz.
1, znamienna tym, ze tulejka (4) osadzona jest wew-
natrz falowodu (8) na gleboko$ci mniejszej od po-
lowy wysokosSci falowodu, za$§ §rednica zewnetrzna
tulejki (4) jest wieksza od $rednicy diody (2) po6i-
przewodnikowej.
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